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Un matériau absorbant permet de réduire fortememnéflexion d’une onde incidente sur une surfaaee U
méthode classique de conception d’un absorbantisten® insérer des pertes sur la surface du maj§var
exemple par I'utilisation des couches résistives@bs au-dessus d’une surface métallique et espdedwiron
un quart de longueur d’onde [1], [2]. Néanmoingydonvénient majeur de cette technique est I'assernent
considérable de I'épaisseur de la structure potanibune structure fonctionnant sur une large band

En 2002, Engheta propose d'introduire des métamatérdans la conception d'absorbants [3]. Cette
approche constitue une rupture technologique plegupermet de réduire drastiquement I'épaisséimsi,
I'utilisation d’'une Surface Haute Impédance (SHi3@ciée a un matériau résistif comme absorbamiregbsée
dans [4]. Ce type de structures, dénommées SHIRa@&s a Haute Impédance Résistives), est congdiué
motifs métalliques périodiques imprimés sur un galbsliélectrique au-dessus d'un plan de masse mietifs
métalliques étant interconnectés par des résistatlretel matériau présente I'avantage d’étre legele faible
épaisseur.

Dans ce travail, un absorbant basé sur une steu8diR classique est présenté. Il est optimisée aeoir
de bonnes performances d’absorption (|S11| < -3 la bande [2 - 2.3GHz] soit 14%) pour une oo
normale, tout en remplissant certaines contraisf@Escifiques aux applications spatiales comme umsiige
massique inférieure & 1kg/m2 et une épaisseuriénfér a 50 mm. La figure 1 montre la cellule undaie la
structure SHIR proposée. Celle-ci est constituéepalehs en cuivre carrés gravés sur un substraerRog
RO4003 ¢r = 3.38+/-0.05). En dessous, se trouvent une eédemid d’'abeillesf = 1.08) puis le plan de masse
constitué d'un film de cuivre. Les résistances ririenectant les patchs sont réalisées avec durébistif
TICER de largeur Wres=0.53mm, de résistance10érré et d’épaisseur t=0.1um ce qui permet d’'obteme
résistance de 37@. La structure est simulée et optimisée en utitisarsolveur fréquentiel de CST Microwave
Studio®. La Figure 2 illustre le prototype. Lesfélitntes couches (substrat avec les patchs eté#istif, nid
d’abeille et film de cuivre) sont assemblées efisatit un film adhésif double face. Ses dimensist de
578x428mm avec une épaisseur de 25.25mm, et seereadgacique est de 2.473 kg/m2. Sur le posters nou
allons présenter les résultats expérimentaux eideénce normale et oblique pour des ondes polariéest
TM.
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Figure 1. Cellule unitaire. Figure 2. Structure RHi¢alisée.
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